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GdFeCo/TbFeCo磁超分辨磁光记录薄膜研究 
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摘要  用磁控溅射法制备了GdFeCo/TbFeCo交换耦合两层薄膜，利用不同温度的克尔磁滞回线和VSM磁滞回线研究
了读出层(GdFeCo)变温磁化方向变化过程.结果表明，随温度升高读出层从平面磁化转变为垂直磁化，交换耦合两

层薄膜具有中心孔探测磁超分辨的基本性能.转变过程主要受饱和磁化强度（Ms）的影响，在GdFeCo的补偿温度附

近，读出层的磁化强度较小，退磁场能也较小，在交换耦合的作用下，使读出层(GdFeCo)的磁化方向发生转变.磁
化方向的转变在75℃~125℃的温度范围内变化较快. 
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